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(54) 광시야각 액정 표시 장치

요약

수평 전계를 이용한 액정 표시 장치용 어레이 기판에서 공통 전극 및 화소 전극을 지그재그 형태로 형성할 경우, 전극

의 끝 부분에서와 같이 공통 전극과 공통 배선이 만나는 부분이나 화소 전극과 화소 전극 연결선이 만나는 부분 근처

에서는 생성되는 전계의 방향이 일정하지 않기 때문에 액정 분자의 배열 방향이 다르게 되어 전경과 같은 문제가 발

생한다.

이를 방지하기 위해 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 공통 전극과 공통 배선이 만나는 부분 및 화

소 전극과 화소 전극 연결선이 만나는 부분이 이루는 각을 90도 보다 크게 형성하여 액정 분자의 회전 방향이 일정하

게 되도록 한다. 따라서, 전경의 발생을 방지하고 개구율을 향상시킬 수 있다.

대표도

도 5a

색인어

IPS, 광시야각, 전경, 지그재그, 개구율

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 수평 전계 구동 방식의 액정 표시 장치를 도시한 도면.

도 2a 및 도 2b는 수평 전계 구동 방식의 액정 표시 장치에서 각각 전압이 인가되기 전과 후의 액정 분자의 배열 상태

를 도시한 도면.

도 3은 종래의 기술에 따른 수평 전계 구동 방식의 액정 표시 장치에서 전극 구조를 도시한 도면.

도 4a 및 도 4b는 종래 기술에 따른 수평 전계 구동 방식의 액정 표시 장치에서 전압이 인가되었을 때 생성된 전기장

과 액정 분자의 배열 상태를 도시한 도면.
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도 5a는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 수평 전계 구동 방식을 이용한 액정 표시 장치의 박막 트랜지스터 기판에 대한

평면을 도시한 도면.

도 5b는 도 5a에서 Ⅴ-Ⅴ´선을 따라 자른 단면을 도시한 도면.

도 6a와 도 6b는 도 5에서 B 부분을 확대한 것으로 전압이 인가되었을 때 생성된 전기장과 액정 분자의 배열 상태를 

각각 도시한 도면.

도 7a는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 수평 전계 구동 방식을 이용한 액정 표시 장치의 박막 트랜지스터 기판에 대한

평면을 도시한 도면.

도 7b는 도 7a에서 Ⅶ-Ⅶ´선을 따라 자른 단면을 도시한 도면.

도 8은 도 7a에서 C 부분을 확대한 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
121 : 게이트 배선 122 : 게이트 전극

123 : 공통 배선 124, 125, 126 : 공통 전극

130 : 게이트 절연막 140 : 액티브층

151, 152 : 오믹 콘택층 161 : 데이터 배선

162 : 소스 전극 163 : 드레인 전극

170 : 보호막 171 : 콘택홀

181 : 화소 전극 연결선 182, 183 : 화소 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광시야각 액정 표시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 액정 분자를 구동하는 제 1 및 제 2 전극이 동

일 기판에 형성되어 있는 수평 전계 구동 방식 액정 표시 장치의 어레이 기판에 관한 것이다.

일반적으로 액정 표시 장치는 전계 생성 전극이 각각 형성되어 있는 두 기판을 두 전극이 형성되어 있는 면이 마주 대

하도록 배치하고 두 기판 사이에 액정 물질을 삽입한 다음, 두 전극에 전압을 인가하여 생성되는 전기장에 의해 액정 

분자를 움직임으로써 빛의 투과율에 따라 화상을 표현하는 장치이다.

액정 표시 장치는 다양한 형태로 이루어질 수 있는데, 현재 박막 트랜지스터와 박막 트랜지스터에 연결된 화소 전극

이 행렬 방식으로 배열된 능동 행렬 액정 표시 장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현 능력

이 우수하여 가장 주목받고 있다.

이러한 액정 표시 장치는 하부 기판에 화소 전극이 형성되어 있고 상부 기판인 색 필터 기판에 공통 전극이 형성되어 

있는 구조로, 상하로 걸리는 기판에 수직한 방향의 전기장에 의해 액정 분자를 구동하는 방식이다. 이는, 투과율과 개

구율 등의 특성이 우수하며, 상판의 공통 전극이 접지 역할을 하게 되어 정전기로 인한 액정셀의 파괴를 방지할 수 있

다.

그러나, 이와 같은 액정 표시 장치는 시야각 특성이 우수하지 못한 단점을 갖고 있다. 따라서, 이러한 단점을 극복하기

위해 여러 가지 방법이 제시되었는데, 그 중의 한 예가 수평 전계 구동 방식 즉, IPS(in-plane switching) 모드의 액정

표시 장치이다.

이하, 도 1을 참조하여 IPS 모드의 액정 표시 장치에 관해 상세히 설명한 다.

도 1에 도시한 바와 같이 상부 기판(1)과 하부 기판(2)이 일정 거리를 두고 배치되어 있으며, 두 기판(1, 2) 사이에는 

액정층(3)이 삽입되어 있다. 여기서, 화소 전극(4)과 공통 전극(5)은 하부 기판(2)의 동일 평면상에 형성되어 있어, 두

전극(4, 5)에 전압이 인가되었을 때 두 전극(4, 5) 사이에 수평 전계(6)가 생성되고 액정층(3)의 액정 분자는 이 수평 

전계(6)에 의해 동작하게 된다.

도 2a 및 도 2b는 IPS 모드에서 각각 전압을 인가하기 전과 후의 액정 분자의 상 변위 모습을 나타내는 도면이다.

도 2a에 도시한 바와 같이 화소 전극(4) 또는 공통 전극(5)에 전압을 인가하지 않은 상태에서는 액정 분자(3)의 상 변

위가 일어나지 않는다. 여기서, 액정 분자(3)들은 두 전극(4, 5)의 수평 방향에서 45°정도 틀어져 배열되어 있다.

다음, 도 2b에 도시한 바와 같이 화소 전극(4)과 공통 전극(5)에 전압이 인가되었을 때, 액정 분자(3)는 도 2a의 상태

와 비교해서 45°정도의 뒤틀림 각을 가지고 두 전극(4, 5) 사이에 생성된 수평 전계(6)와 나란하게 배열된다.

이와 같이 IPS 모드의 액정 표시 장치에서는 동일 평면상에 화소 전극과 공통 전극을 형성하고, 두 전극 사이의 수평 

전계를 이용하여 액정 분자를 평면상에서 움직이도록 함으로써 액정 표시 장치의 시야각을 넓게 할 수 있다.

그런데, 이러한 IPS 모드의 액정 표시 장치에서는 시야각에 따라 색 반전(color-shift)이 일어나는 문제가 여전히 남

아 있다. 색 반전은 문턱 전압(threshold voltage) 이상의 전기장 하에서 액정 분자의 회전 방향과 관계가 있으며, 시

야각에 따른 액정층의 dΔn(retardation) 값의 증가 또는 감소에 의해 발생한다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 도 3에 도시한 바와 같이 화소 전극(7)과 공통 전극(8)이 일정 각(α)을 가지고 구부러

지도록 형성하는 방법이 제시되었다. 이때, 두 전극(7, 8) 사이에는 구부러진 부분을 경계로 두 도메인(domain)이 형

성된다. 이러한 구조의 전극(7, 8)은, 두 전극(7, 8)에 전압이 인가되었을 때, 각 도메인에 대해 액정 분자(9)를 반대 
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방향으로 회전시켜 액정 분자(9)가 다른 방향으로 배열되도록 함으로써, 각 도메인은 서로 다른 시야각 특성을 가진

다. 따라서, 색 반전을 효과적으로 보상할 수 있다.

그런데, 이러한 구조의 전극을 가지는 액정 표시 장치에서 한 화소의 상하 부분에서는 전경(disclination)이 발생할 수

있다.

도 4a에 도시한 바와 같이, 공통 전극(11)의 끝 부분처럼 예각을 가지고 꺾어진 부분(A)이 있는 경우에 두 전극(11, 2

1) 사이에 전압이 인가되었을 때 생성되는 전기장(31)은 이 근처에서 달라진다. 이에 따라 액정 분자가 받는 힘의 방

향이 달라져 도 4b에 도시한 바와 같이 도메인 내에 위치하는 대부분의 액정 분자(41)는 시계 방향으로 회전하게 되

고, 전극의 가장자리 근처에 있는 액정 분자(51)는 반시계 방향으로 회전하게 된다.

따라서, 액정 분자의 배열 방향이 다르게 되어 전경이 발생하고 이는 개구율 을 저하시킨다. 또한, 이러한 배열 방향의

변화는 잔상으로 나타나며, 응답 특성에도 영향을 미치게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 액정 표시 장치의 시야각을 넓게 하기 위해 수평 전계 구동 방식을 사용하는데 있어서, 개구율을 향

상시키고 잔상을 개선하며 응답 특성을 향상시키는 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에 따른 수평 전계 방식의 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 기판 위에 서로 교차하는 다수의 게이트 배선

과 데이터 배선이 형성되어 있다. 이어, 데이터 배선의 연장 방향과 동일하며 지그재그 모양을 가지는 다수 개의 공통 

전극과, 게이트 배선과 평행하게 연장되어 공통 전극을 연결하고 있으며 상기 공통 전극과 만나는 부분이 이루는 각이

90도 보다 큰 공통 배선이 형성되어 있다. 다음, 상기 공통 전극 중 대응하는 공통 전극과 소정 간격 이격되어 연장되

고 공통 전극과 같이 지그재그 모양을 가지는 다수 개의 화소 전극 및 화소 전극을 연결하는 화소 전극 연결선이 형성

되어 있으며, 또한 게이트 배선 및 데이터 배선과 전기적으로 연결되고, 화소 전극에 신호를 인가하는 스위칭 소자가 

형성되어 있다.

여기서, 화소 전극 연결선과 화소 전극이 만나는 부분이 이루는 각이 90도 보다 더 클 수 있다.

이때, 화소 전극 연결선은 게이트 배선과 중첩되어 있을 수도 있다.

또한, 공통 전극 중 하나는 연장되어 이웃하는 화소 영역의 공통 전극과 연결되어 있을 수 있으며, 공통 배선은 공통 

전극의 꺾이는 부분을 지날 수도 있다.

본 발명에서 데이터 배선은 공통 전극과 같이 지그재그 모양을 가질 수도 있다.

이와 같이 본 발명에서는 수평 전계를 이용한 액정 표시 장치에서 전극을 지그재그 모양으로 형성하는데, 전극이 꺾

어진 부분은 90도 보다 크게 되도록 형성하여 액정 분자를 일정한 방향으로 회전시킴으로써 전경 및 잔상과 같은 문

제를 방지한다. 따라서, 개구율 및 응답 특성을 향상시킬 수 있다.

그러면, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 액정 표시 장치에 대하여 상세히 설명한다.

도 5a는 본 발명의 실시예에 따른 수평 전계 구동 방식을 이용한 액정 표시 장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판에 대

한 배치도이고, 도 5b는 도 5a에서 Ⅴ-Ⅴ´선을 따라 자른 단면도이다.

도 5a 및 도 5b에 도시한 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 수평 전계 구동 방식을 이용한 액정 표시 장치의 박막 

트랜지스터 어레이 기판에서는 기판(110) 위에 가로 방향의 게이트 배선(121) 및 게이트 배선(121)과 연결되어 있는

게이트 전극(122)이 형성되어 있다. 또한, 두 게이트 배선(121) 사이에는 게이트 배선(121)과 나란한 공통 배선(123)

, 그리고 세로 방향으로 공통 배선(123)과 연결되어 있으며 지그재그(zigzag) 모양을 가지는 제 1 내지 제 3 공통 전

극(124, 125, 126)이 형성되어 있다. 여기서는 공통 전극(124, 125, 126)의 수를 셋으로 하여 설명하였으나, 공통 전

극(124, 125, 126)의 수는 전극간의 간격 및 전극의 기울어진 각도 등에 따라 달라질 수 있다.

게이트 배선(121)과 공통 배선(123) 및 공통 전극(124, 125, 126)은 불투명한 금속과 같은 물질로 이루어질 수 있는

데, 크롬(Cr), 알루미늄(Al), 알루미늄 합금, 몰리브덴(Mo), 탄탈(Ta), 텅스텐(W), 안티몬(Sb) 등이 그 예이다.

게이트 배선(121)과 공통 배선(123) 및 공통 전극(124, 125, 126)은 실리콘 질화막(SiN  x ) 또는 실리콘 산화막(SiO

 2 )으로 이루어진 게이트 절연막(130)으로 덮여 있다.

게이트 전극(122) 상부의 게이트 절연막(130) 위에는 비정질 실리콘과 같은 물질로 이루어진 액티브층(active layer)

(140)이 형성되어 있고, 그 위에 불순물 비정질 실리콘으로 이루어진 오믹 콘택층(ohmic contact layer)(151, 152)이

형성되어 있다.

오믹 콘택층(151, 152)과 게이트 절연막(130) 상부에는 게이트 배선(121)과 교차하는 세로 방향의 데이터 배선(161)

, 데이터 배선(161)과 연결되어 있는 소스 전극(162), 그리고 게이트 전극(122)을 중심으로 소스 전극(162)과 마주 

대하고 있는 드레인 전극(163)이 형성되어 있다. 데이터 배선(161), 소스 전극(162) 및 드레 인 전극(163)도 게이트 

배선(121)과 마찬가지로 금속과 같은 도전 물질로 이루어질 수 있다.

데이터 배선(161)과 소스 전극(162) 및 드레인 전극(163)은 보호막(170)으로 덮여 있으며, 보호막(170)은 드레인 전

극(163)을 드러내는 콘택홀(contact hole)(171)을 가진다. 여기서, 보호막(170)은 게이트 절연막(130)과 마찬가지로

실리콘 질화막이나 실리콘 산화막으로 이루어질 수 있다.

보호막(170) 위에는 제 1 및 제 2 화소 전극(182, 183)과 이들을 연결하며 게이트 배선(121)과 중첩되어 스토리지 

캐패시터(storage capacitor)를 형성하는 화소 전극 연결선(181)이 형성되어 있다. 제 1 및 제 2 화소 전극(182, 183

)은 세로 방향으로 공통 전극(124, 125, 126)과 마찬가지로 지그재그 모양을 가지며, 각 대응하는 공통 전극(124, 12
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5, 126)과 소정 간격 수평으로 이격되어 있다. 화소 전극(182, 183)도 공통 전극(124, 125, 126)과 마찬가지로 그 개

수는 다른 조건에 의해 달라질 수 있다. 이때, 화소 전극 연결선(181) 및 화소 전극(182, 183)은 ITO(indium-tin-oxi

de)나 IZO(indium-zinc-oxide)와 같은 투명한 도전 물질로 이루어지는데, 경우에 따라서 금속 따위의 불투명 도전 

물질로 형성할 수도 있다.

여기서, 화소 영역 내에 위치하는 공통 전극(124, 125, 126)과 공통 배선(123)이 만나는 부분 및 화소 전극(182, 183

)과 화소 전극 연결선(181)이 만나는 부분이 이루는 각은 90도 보다 크게 되도록 한다.

도 6a 및 도 6b는 도 5a에서 B 부분을 확대한 도면으로 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 전극 구조에 대하여 더욱 상

세히 설명한다.

도 6a 및 도 6b에 도시한 바와 같이, 본 발명에서는 공통 전극(124)과 공통 배선(123)이 만나는 부분에서 공통 배선(

123)의 폭을 화소 전극(182) 쪽에서 공통 전극(124) 쪽으로 갈수록 두꺼워지게 하여, 공통 전극(124)과 화소 전극(18

2)이 만나는 부분이 이루는 각(β)을 90도 보다 크게 되도록 한다.

그러면, 도 6a에 도시한 바와 같이 전극(124, 182)에 전압이 인가될 때 두 전극(124, 182) 사이에는 같은 방향을 가

지는 전기장이 형성되고, 도 6b에 도시한 바와 같이 두 전극(124, 182) 사이에 위치하는 액정 분자(211, 221)들의 회

전 방향이 시계 방향으로 일정하게 된다.

따라서, 전경이 나타나지 않으며 잔상 및 응답 속도 등의 특성도 향상시킬 수 있다.

한편, 공통 전극(124) 및 공통 배선(127)을 메쉬(mesh) 형태로 형성하여 저항을 감소시킬 수 있는데, 이러한 경우에

도 공통 전극(124)과 공통 배선(127)이 만나는 부분이 둔각을 이루도록 형성하는 것이 바람직하다.

이러한 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 어레이 기판에 대하여 도 7a 및 도 7b를 참

조하여 설명한다.

도 7a는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 어레이 기판의 평면도이고, 도 7b는 도 7a

에서 Ⅶ-Ⅶ´선을 따라 자른 단면을 도시한 것이다.

도 7a 및 도 7b에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 어레이 기판에

서는 기판(110) 위에 가로 방향의 게이트 배선(121) 및 게이트 배선(121)과 연결되어 있는 게이트 전극(122)이 형성

되어 있다.

이어, 게이트 절연막(130)이 게이트 배선(121)과 게이트 전극(122)을 덮고 있으며, 게이트 절연막(130) 위에는 액티

브층(140)과 오믹 콘택층(151, 152)이 형성되어 있다.

다음, 그 위에 게이트 배선(121)과 교차하는 데이터 배선(161), 데이터 배선(161)과 연결되어 있는 소스 전극(162), 

그리고 게이트 전극(122)을 중심으로 소스 전극(162)과 마주 대하고 있는 드레인 전극(163)이 형성되어 있다.

이어, 게이트 배선(121)과 데이터 배선(161)에 의해 정의되는 화소 영역에는 세로 방향으로 지그재그 모양을 가지는 

제 1 및 제 2 화소 전극(182, 183)이 형성되어 있다. 또한, 화소 전극(182, 183)의 한쪽 끝에는 제 1 및 제 2 화소 전

극(182, 183)을 연결하며 게이트 배선(121)과 중첩되어 스토리지 캐패시터를 형성하는 화소 전극 연결선(181)이 형

성되어 있다. 이때, 제 2 화소 전극(183)은 드레인 전극(163)과 연결되어 있다.

여기서는, 화소 전극 연결선(181)과 화소 전극(182, 183)을 데이터 배선(161)과 같은 물질로 형성하였으나, 다른 물

질로 형성할 수도 있다.

다음, 보호층(170)이 데이터 배선(161)과 화소 전극(182, 183) 및 화소 전극 연결선(181)을 덮고 있다.

보호층(170) 상부에는 제 1 및 제 2 화소 전극(182, 183)과 엇갈리게 일정 간격 이격되어 있으며, 지그재그 모양을 

가지는 제 1 내지 제 3 공통 전극(124, 125, 126)이 형성되어 있는데, 제 1 공통 전극(124)은 연장되어 이웃하는 화소

영역의 제 1 공통 전극(124)과 연결되어 있다. 또한, 게이트 배선(121)과 나란한 방향으로 제 1 내지 제 3 공통 전극(

124, 125, 126)을 연결하는 공통 배선(127)이 형성되어 있어 공통 전극(124, 125, 126)과 공통 배선(127)은 메쉬 형

태를 이룬다. 여기서, 공통 배선(127)은 제 1 내지 제 3 공통 전극(124, 125, 126)의 구부러진 부분 중 어느 한 부분

을 지난다.

다음, 도 8은 도 7a에서 C 부분을 확대한 도면이다.

이러한 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 어레이 기판에서, 공통 전극(125, 126)과 공

통 배선(127)이 만나는 부분에서는 공통 배선(127)의 폭을 도 8에 도시한 바와 같이 화소 전극(182, 183) 쪽에서 공

통 전극(125, 126) 쪽으로 갈수록 두꺼워지도록 하여 공통 전극(125, 126)과 공통 배선(127)이 만나는 부분이 이루

는 각이 90도 보다 크게 되도록 한다.

그러면, 전압이 인가되었을 때 이 부분에 위치하는 액정 분자들의 움직임이 일정하게 되어 전경이나 잔상과 같은 문

제를 방지할 수 있으며, 개구율 및 응답 특성 또한 향상시킬 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따른 수평 전계 구동 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 다음과 같은 효과가 있다.

먼저, 수평 전계 구동 방식을 이용하는데 화소 전극 및 공통 전극을 지그재그 구조로 형성하여 시야각을 넓게 하면서

도 색 반전을 효과적으로 보상할 수 있다.

또한, 화소 전극 및 공통 전극의 꺾어진 부분이 이루는 각을 90도 보다 크게 되도록 함으로써 액정 분자의 배열 방향

을 일정하게 하여 전경이나 잔상 등이 발생하는 것을 방지하고 개구율 및 응답 특성을 향상시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.
기판과;

상기 기판 위에 서로 교차하는 다수의 게이트 배선 및 데이터 배선과;

상기 데이터 배선과 평행하며 지그재그 모양을 가지는 다수 개의 공통 전극과;

상기 게이트 배선과 평행하게 연장되어 상기 공통 전극을 연결하고, 상기 공통 전극과 만나는 부분이 이루는 각이 90

도 보다 큰 공통 배선과;

상기 공통 전극과 소정 간격 이격되어 형성되고 상기 공통 전극과 수평전계를 형성하여 지그재그 모양을 가지는 다수

개의 화소 전극과;

상기 화소 전극을 연결하는 화소 전극 연결선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 화소 전극에 신호를 인가하는 스위칭 소자

를 포함하는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 2.
청구항 1에 있어서,

상기 화소 전극 연결선과 상기 화소 전극이 만나는 부분이 이루는 각이 90도 보다 큰 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 3.
청구항 2에 있어서,

상기 화소 전극 연결선은 상기 게이트 배선과 중첩되어 있는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 4.
청구항 1에 있어서,

상기 공통 전극 중 하나는 연장되어 이웃하는 화소 영역의 공통 전극과 연결되어 있는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 5.
청구항 4에 있어서,

상기 공통 배선은 상기 공통 전극의 꺾어진 부분을 지나는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 6.
청구항 4에 있어서,

상기 데이터 배선은 상기 공통 전극과 같이 지그재그 부분을 가지는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 7.
청구항 1에 있어서,

상기 공통전극 및 화소전극은 불투명 도전물질로 이루어진 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 8.
청구항 1에 있어서,

상기 공통전극 및 화소전극은 투명 도전물질로 이루어진 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 9.
청구항 1에 있어서,

상기 공통전극은 데이터 배선과 평행하며, 지그재그 모양으로 이루어진 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 10.
기판과;

상기 기판 위에 서로 교차하는 다수의 게이트 배선 및 데이터 배선과;

상기 데이터 배선과 평행하며 지그재그 모양을 가지는 다수 개의 공통 전극과;

상기 게이트 배선과 평행하게 연장되어 상기 공통 전극을 연결하고, 상기 공통 전극과 만나는 부분이 둔각을 이루는 

공통배선과;

상기 공통 전극과 소정 간격 이격되어 형성되고 상기 공통 전극과 수평전계를 형성하여 지그재그 모양을 가지는 다수

개의 화소 전극과;

상기 화소 전극을 연결하는 화소 전극 연결선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선과 전기적으로 연결되고, 상기 화소 전극에 신호를 인가하는 스위칭 소자

를 포함하는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 11.
청구항 10에 있어서,

상기 화소전극 연결선과 상기 화소전극이 만나는 부분이 둔각을 이루는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 12.
청구항 3에 있어서,

상기 화소전극 연결선과 게이트 배선은 스토리지 캐패시터를 형성하는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 13.
청구항 10에 있어서,

상기 데이터 배선은 공통전극과 평행하며, 지그재그 모양으로 이루어진 액정표시장치용 어레이기판.

도면
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摘要(译)

本发明提供一种用于IPS-LCD装置的阵列基板，其包括基本上锯齿形的
像素和公共电极。像素电极和公共电极分别通过连接线和公共线连接。
然而，如果每个像素和公共电极与每条连接线和公共线形成锐角，则当
电压接通时，液晶分子奇怪地旋转并在交叉点中产生特殊区域。此外，
在交叉点周​​围发生向错。为了克服这些问题，采用基本上锯齿形的基
座，其中像素电极和公共电极分别与连接线和公共线相交。因此，每个
电极与每条相应的线形成钝角，因此当提供电压时，液晶分子的旋转方
向在像素区域的区域中是相同的。因此，防止了向错，并且改善了孔径
比和响应特性。
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